
отзыв
на автореферат диссертации Куликовой Татьяны Валентиновны кФормирование и свойства

самоорганизованньrх струкгур и нчlнокомпозитов на основе слоистьtх прекурсоров: сурьмы,

граф1aгnу, представленной на соискание уrеной степени кандидата физико-математи[Iеских наук по

специzrльности 0 1 .04.07 - <<Физика ко}ценсированного состояния)),

исследоваrrие нанорiвмерньгх и нанофазных систем в последнее десятилетие приобрело большое

практшIеское и теоретическое значение, так как именно на наноразмерном уровне начинrlют проявляться

уникальные свойства, нехарактерные дJIя объемньгх объектов. Не удивительно, что материaлы на основе

нанор:вмерньtх частиц уже нашли широкое применение в самьtх рalзличньж областях науки и техники: в

качестве катализаторов, специальньгх матери{rлов оIтгоэлектроники, поглотителей радиоизJIГIениJI и

сенсоров, компонентов в радио- и электротехнической промышленности, лекарств и др. ,ЩиссертационнtUI

работа Кулlжовой Т.В. посвящена установлению влI,iJIниII толщины, элементного состава и структурного

состоянIМ слоев на процессы самооргilнизации в тонкопленочньrх системzlх на основе углерода и с)lрьмы и,

несомненно ) являеrпся акrпуальной
в качестве наuболее Зна.ltlд,rых резульmаmоб диссертаrдионной работы, отлI+Iающихся новизной и

практшIеской значимостью можно отметить след/ющие.
о определены условия формирования планарньж 2D струffур и композитов на их основе из коллоидньrх

растворов и мультислоев сурьмы.
о Экспериментrtльно поJцлIены 2D композигные структlры: многослойная структура мультиграфен/сурьма

и муJIьтиграфен/нановолокна из слоистЬtх прекурсоров с}рьмы и графlrга посредством межслоевой

самосборки.
о Выявлены законоМерности формированиjI нанокомпозитов из слоистьtх прекурсоров в коJIлоидньIх

растворах, проявJIяюЩиеся В образовании планарньгх слоистых структур Sb/C в электростати.Iески

активированной жидкости.
о Установлены режимы самооргtлнизации и кристаллизации расшIавов с)Фьмы, антимонидов индиJl и

гzlJUIиlI, приводящие к формированию сфероидальньгх структур в интервirле размеров 1-100 мкм.

о Показано, что сфероидальная оболочечная структура наноструктур на основе сурьмы приводит к
появлению новых функциональньгх свойств материilлов - способности накаIIливать и coxpalUlTb

избьrточный элекгрический заряд при комнатной темпераryре.
Результаты диссертационных исследований, выносимые на защиту, явIUIются новыми, основiIны на

надежньtх мотодах исследований и значимой выборке экспериментаJIьныХ ДаННЫХ.

Материалы диссертаLши Куликовой Т.В. достаточно полно огryбликованы в 5 работах журналов

перечЕя ВАК РФ, обсуддены на тематиtIеских конференцIuгх и семинарах.

В качестве зшлечанuй сле.ryет отметить:
. В работе выполнено квантово-химическое модеJIирование элекгронной и геометрической струкryры

кJIастеров антимогена методом DFT, однако не указаны электронный базиС и виД обменно-

корреляционного функционала, как и обоснование их выбора;
о автороМ не неодноКратнО и без обосНованиJI к 2D струкТурам отнесены IUIенки толщиной до 10 мкм;

о по офорN{,лению: в некоторьtх случаJгх подписи к рисункам отделены от рисунков (рис. 5, 6), рис. 7а

(вставка) практшIески не читаем.
отмеченные замечаниjI не влиrIют на обulее полоilсumепьное зшолюченuе по диссертациии могуг бьrгь

обусловлены ограншIенностью объема автореферата.

на основании автореферата диссертации, научньtх результатов и гryбликаций, можно )дверждать, что

представJIЯемая К защите диссертация удовлетворяет необходимым требованиям ВАК РФ, а её автор

заслужива9т прис)DкдониJI ученойстепени каrцидата физико-математических наук по специшIьности 01.04.07

- Физика конденсированного состояния.

Филиппов Владплир ВладимировиtI, доктор физико-матеМаТи.IескI]D( наук (наlчная спеIд{ztльность - 01.04.10 кФизика

поJryпроводНиков>), доцеЕг, профессоР кафелрЫ <Математики и физлки), заведлощий лабораторией кФизrжи

поJIупроводников и наноэлектроникп ФГБоУ Во кЛипещtий государственrшй педагогиtIеский унrшерситет шrлени П.П.

Семенова-Тян-Шанского))
тел. 89l025041 80, e-mail: wwfilippow@mail.ru
398020, г, Липецк, ул. Ленина,42, П.П. Семенова-Тян-Шанского.
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